DENEY 5

DENEYIN ADI: Ortak Emiterli Devre

DENEYIN AMACI: Ortak Emiterli (Emiteri Toprakl1) Yiikseltici Devrenin Incelenmesi
TEORIK BILGI:

Ortak emilerli devre, emiterin girisle ¢ikis arasinda ortak kullanildigr ve kullanimi
diger kuvvetlendiricilere gére daha yaygin olan bir devredir. Cikista elde edilen gii¢ I kazanci
diger kuvvetlendiricilere kiyasla ¢ok yiiksektir. Ayrica devrenin giris direnci de I yiiksek
oldugundan kaskat baglamaya uygundur. Ortak emiterli devre Sekil 1.1°de goriilmektedir.
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Sekil 1.1: npn transistorlt ortak emiterli devre

Bu devrede giris sinyali C;  yardimiyla baza uygulanir. Cikis sinyali ise C,
yardimiyla kollektdrden alinir. Baza (Rg; Ve Rg2 direngleri ile V¢ kaynagindan saglanan) sabit
bir DC besleme uygulanmigtir. Bu yiizden, AC giris sinyali uygulanmasa bile, sabit DC
beslemeden dolay: transistor iletimdedir. Devrede siirekli bir gli¢ harcamasi vardir. Rg
kolektor akimindaki asir1 artmalarin sinirlamak igin kullanilan geri besleme direncidir. Cg
kondansatorii ise kazanci artirmak i¢in kullanilmistir.

Girise AC sinyali uygulandiginda, sinyalin pozitif alternansinda baz-emiter gerilimi
artar. Cilinkii AC sinyalin pozitif alternansi ile sabit DC polarma geriliminin yonleri aynidir ve
birbirine eklenir. Bu toplam gerilim baz-emiter arasina uygulanir ve transistorun iletkenligi
artar. Dolayist ile kollektor akimi artar. Kollektdr akiminin artmast Ry yiik direncinin
uclarindaki gerilimi artirir. Bu nedenle ¢ikis gerilimi azalir. Sinyalin negatif alternansinda
baz-emiter gerilimi azalir. Ciinkii AC sinyal ile DC polarma geriliminin yonii birbirine terstir.
Bu durumda transistorun iletkenligi (kollektdr akimi) azalir. Ry yiik direncinin uglarindaki
gerilim azalir. Cikis gerilimi artar. Buradan anlasilacag: gibi ortak emiterli yiikselteciler de

girig ve ¢ikig sinyalleri arasinda 180° faz farki vardir.



Emiteri toprakli baglanti tipinin 6zellikleri sdyle siralanabilir:

» Giris empedansi ona (50kQ) degerdedir.
* Cikis empedansi orta (50kQ) degerdedir.
* Gerilim kazanc1 yiiksektir.

* Akim kazanci yiiksektir.

* Giig kazanci orta degerdedir.

Cikis sinyalinin genliginin girig sinyalinin genligine oranina gerilim kazanci denir. A

ile gosterilir.
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Sekil 1.2'de kuvvetlendiricinin (giris - ¢ikis egrisi) gecis egrisi verilmis olup, kuvvetlendime

islemi rahatlikla goriilmektedir.
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Sekil 1.2: npn transistorlii ortak emiterli kuvvetlendiricinin girig-gikis egrisi

Sekil 1.2'den gorildiigii gibi giris ile ¢ikis arasinda 180 derecelik faz farki
bulunmaktadir. Sekil 1.2'de gegis egrisi lizerinde verilen degerlere gore Sekil 1.1'deki

kuvvetlendirici devresi giris sinyali 'yi 10 kat kuvvetlendirmistir.

Girise verilen sinyalin gerilim seviyesi ¢ok diisiik veya yiiksek olmasi durumunda ¢ikis
sinyali bozulmaya (kirpilir) ugrar. Bu da ¢ikista distorsiyonlu igaretin elde edilmesine neden

olur.
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Sekil 1.2: npn transistorlil ortak emiterli devre (a) deney modiilii (b) devre semasi

1. Fonksiyon jeneratorii genlik potansiyometresini sifira getiriniz (orta ug solda).

2. Devreye gii¢ uygulayiniz.

3. Fonksiyon jeneratorii ¢ikis sinyalini siniis, frekansini 1 kHz ve genligini tepeden tepeye
V11 =100mV 'a ayarlaymiz.

4. Osiloskobun CH; probunu Scopl'e, CH, probunu ise Scop2'ye takiniz. Osiloskopta giris ve
¢ikis sinyallerini goriiniiz. Girig ve ¢ikis sinyalleri arasindaki faz ve biiylikliik iliskisi nasildir?
5. Cikis sinyalinin tepeden tepeye genligini (V17) 6l¢iiniiz. Gerilim kazancint (A)

hesaplayiniz.

Cikas sinyalinin genligi W, Giris ile Cikis
Gerilim Kazanca1 arasindaki faz farki
v)

DEGERLENDIRME SORULARI:
1. Yiikseltici devre nedir? Nerelerde kullanilir?
2. Ortak emiterli yiikseltici devrede giris ve ¢ikis gerilimleri arasinda kag derece faz farki

vardir? izah ediniz.



